
FEATURES AND BENEFITS

• Host controller bus isolation from the DRAM 
 memory during NVDIMM “save” and “restore” 
 operations between DRAM and non-volatile 
 memory

• AC and DC parameters optimized for DDR4, 
 enabling the highest possible memory channel 
 performance for NVDIMMs even when
 intermixed with other DIMM types

• 12-bit bus switch/multiplexer to best match
 the eight DQ pins and four DQS pins from 
 each DRAM

• Make-before-break circuit to prevent glitches 
 during switching operations

• Simple CMOS select and enable pins
 (SEL0, SEL1, EN)

• Available in a 3 x 8 mm 48-ball VFBGA
 package with 0.65 mm ball pitch that can
 replace data buffers on the DIMM for 
 NVDIMM applications

APPLICATIONS
• DDR4 NVDIMM
• DDR3 NVDIMM

The 4MX0121V is a 12-bit bus switch/multiplexer 
designed for 2.5 V or 3.3 V supply voltage opera-
tion in DDR3 and DDR4 memory bus systems. 
The device has a 1:2 switch or 2:1 multiplex topology. Each 12-bit wide A-port can be switched to 
one of two ports B and C, for all bits simultaneously. Each port is bidirectional for high-speed and 
high-bandwidth switch multiplexer applications. Port selection uses two simple input selection 
pins and all ports can be disconnected via an enable pin. The device is divided into two 6-bit bus 
switch/multiplexers for additional flexibility.

The 4MX0121V uses a high-speed switch architecture providing high bandwidth, low insertion 
loss, low return loss, and very low propagation delay, allowing use in many applications requiring 
switching or multiplexing of high-speed signals. It is available in a 3 x 8 mm 48-ball VFBGA pack-
age with 0.65 mm ball pitch for optimal size versus board layout density.
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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